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하이브리드 화학증기증착법을 이용한

금속기판 위 그래핀의 저온합성
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그래핀 은 한 겹 의 차원 판상 구조에 탄소원자들이 육각형의 기본 형태로 배(Graphene) (layer) 2
열되어 있는 나노재료로서 우수한 역학적 강도와 화학적 열적 안정성 및 흥미로운 전기 전자적, ,
성질을 가지고 있는 것으로 알려져 있다 최근 이러한 특징적이고도 우수한 물성으로 인하여. ,
기초물성 연구에서부터 차세대 응용까지 고려한 각종 연구들이 활발하게 진행되고 있다 일반적.
으로 그래핀을 얻는 방법에는 물리화학적 박리 열화학증기증착법 탄화규소의 흑연화· , (TCVD), ,
흑연산화물의 환원 등의 방법들이 알려져 있다 그 중 법이 두께의 균일성이 높은 그래핀. TCVD
을 합성하는데 가장 적절한 것으로 알려져 있다 그러나 법은 탄소를 포함하는 원료가스를. TCVD
분해하기 위하여 고온의 공정을 필요로 하게 되지만 향후 산업적 응용을 고려한다면 대면적,
그래핀의 저온합성법 개발은 풀어야 할 시급한 과제로 인식되고 있다 현재는 메탄을 원료가스.
로 사용하여 이상에서 그래핀을 합성하는 추세이고 최근 아세틸렌등의 활성원료가스를900°C ,
이용하여 이하에서 저온 합성한 연구결과들도 속속 보고되고 있다900°C .
본 연구에서는 고주파 플라즈마를 이용하여 비교적 저온에서 탄소원료가스를 효율적으로 분

해하고 확산플라즈마 영역에 챔버를 결합한 하이브리드 화학증기증착법을 이용하여 그, TCVD
래핀의 저온합성을 도모하였다 원료가스로는 메탄을 사용하였고 기판으로는 전자빔증착법으. ,
로 증착한 니켈 박막 및 구리포일을 사용하였다 실험결과 그래핀은 부근의 저온에서도. , 600°C
수 층으로 이루어진 그래핀이 합성된 것을 확인하였다 합성한 그래핀은 분석의 용이함 및 향후.
다양한 응용을 위하여 실리콘산화막 및 투명고분자 기판 위에 전사 하였다 합성된 그래(transfer) .
핀의 구조평가를 위해서는 광학현미경과 분광기를 주로 사용하였으며 원자힘현미경Raman ,

주사전자현미경 투과전자현미경 등도 이용하였다(AFM), (SEM), (TEM) .


